TRANZYSTORY n-p-n 34-74/2

O BUYP52 BUYP53 i BUYP54

SWW 1156-232

Tranzystory krzemowe MESA potréinej dyfuzji §redniej TRANZYSTOR BUYP52
czestotliwo$ci duzej mocy.

S3a przeznaczone do stosowania w ukladach impulsowych Parametry statyczne

mocy oraz w zasilaczach stabilizowanych.
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Tranzystor w obudowie metalowej T03(CE20).

Kolektor jest polaczony elektrycznie z obudows. przy Ic = 0,5 A, )
i Ig=0,05A Ucgsat — 035 V
przy Ic =5 A,
Ig=05A Ucesat - 2 v
Napiecie nasycenia
baza-emiter
i przy Ic =05 A,
DANE TECHNICZNE Ig=0,05A UBgsat —_ 1 v
przy Ic =54,
WartoSci dopuszezalne parametréw eksploatacyinych Ts =05 A, Uszaat - 2 v
Wsp6tczynnik wzmoc-
Typ BUYP52 BUYP53 BUYP54 nienia prgdowego
przy Ic = 0,5 A,
Napiecie kolektor- Ucg=5V hote 0 — -
-baza Ucso 120 80 40 v przy Ic =5 A,
Napigcie kolektor- Ucg =5V ‘ho1e 00 — -
-emiter Ucro 70 50 30 v
Napiecie emiter-baza  Uggp 5 5 5 v Parametry dynamiczne
Prad kolektora Ic 5 5 5 A
Prad emitera Ie 6 6 6 A Drzy tams = 208 K
Prad bazy Is 1 1 1 A (25°C) min. __maks.
Moc kolektora Czestotliwo§é graniczna -
Przy tease = 298 K . przy Ic = 0,5 A,
25°C) Ucp <20V P¢ 50 50 50 mwW . Ucg =10V,
Temperatura zlgcza t 423 K (150°C) f = 5MHz fr 10 — MHz
Zakres tempseratury . Czas wlaczania
skladowania tstg 218...423 K(—55...4+150°C) przy Ic =5 A,
Ig = 0,5 A,
_ Parametry termiczne Igs =025 A ton - 3 us
Czas wylaczania
Rezystancja termiczna przy Ic=5A,
zlgcze-otoczenie Rineray <25 KW Ig; =05A,

zigcze-obudowa Rinj-ay <25 KW Ips =0,25A torr — 4 us
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TRANZYSTOR BUYP53
Parametry statyczne

Przy temp = 298 K
(25°C)
Prad wsteczny kolektor-
-baza
przy Ucpe =50V Icpe
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic =10 mA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic=1A,
t; = 100 ps,
T = 20ms
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10 mA
Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 0,5 A,
Ip=10,05A
przy Ic =5A,
Is=05A
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 0,5 A,
Is=0,05A
przy Ic =5 A,
Ig=05A
Wspblczynnik wzmoce-
nienia pradowego
przy Ic = 0,5 A,
Ucz =5V hZIE
przy Ic =5 A,
UCE =5V h21E

UCEsat

UCEsat

UB Esat

Usggsat

Parametry dynamiczne

przy tame = 298 K

(25°C)
Czestotliwoéé graniczna

przy Ic =05 A,

UCE =10 V,

f =5 MHz - fr
Czas wlgczania

przy Ic =5 A,

Ips1 =05A,

—Igs = 0,25 A ton
Czas wylaczania

przy Ic =5 A,

131 = 0,5 A,

IBg = 0,25 A : torr

TRANZYSTOR BUYP54
Parametry statyczne

Przy tampy = 298 K
(25°C)
Prad wsteczny kolektor-
-baza
przy Ucpy = 30V Iceo
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10mA
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Usr)cao
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3 WS
4 us
maks.
3 mA
—_ A

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =1A,
=100 yus,

T = 20ms

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10 mA

Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 0,5 A,
Ig=10,05A
przy Ic =5 A,
Is=05A

Napigcie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 0,5 A,
In=0,05A
przy Ic=5A,
Ig=105A

Wspbiczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 05A,
Ucg=5V h21E
przy Ic =5A,

Ucg=5V hsig

UCE'sat

UCEsat

UBEsat

"UBkEsat

Parametry dynamiczne

Przy tamp = 298 K
(25°C)

Czestotliwo§é graniczna
przy Ic = 0,5 A,
Ucg=10V,

f = 5 MHz fT

Czas wlgczania
przy Ic =5A,

IBl = 0,5 A,
132 = 0,25 A tON

Czas wylgczania
przy Ic =5A,

Igs =054,
152 = 0,25 A topp
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Zalezno§¢ napigcia kolektor-emiter od rezystancji
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BUYP53
BUYP54

R
]
70

60

Upe=0..20V
50 (43

UCE=30 v \

40 1 1 \

Upg=40V |\

3 Rith(j-c)

[
UCE:50 Vv
Upg=60V N\

20 |Uee=70V AN

S

10 N
Rth(j-a) N

o ]

1

-
—
s e

0 30 60 90 120 fugse L]

temperaturowa mocy strat Pc = f (fcase)
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Charakterystyka wyjéciowa Ic = f (Ucg); Iz — pa-
rametr (dotyczy typéw BUYP52, BUYP53 i BUYP54)
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Dopuszczalny obszar pracy w zakresie I¢c — Uce
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U(.'E = 5 v
tamb =25 °C
* leimp. 1< 0,2 ms
T=20ms
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Zalezno$é statycznego wsp6lezynnika wzmocnienia

pradowego od pradu kolektora hez = f (Ic)
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